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郑晶茗，初级，中国科学院宁波材料技术与工程研究所

	主要完成单位
	1. 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 
2. 营口金辰机械股份有限公司

	提名单位
	中国科学院宁波材料技术与工程研究所

	提名意见
	该项目致力于高效晶硅太阳电池的关键基础技术研究和产业化应用推进，是实现国家“双碳”战略目标的重要途经。在关键基础技术研究方面，该项目选择具有最佳拓展性的等离子体增强化学气相沉积（PECVD）作为技术路线，围绕器件物理分析、核心材料制备、关键技术开发、高效器件集成等开展基础科学研究，取得一系列重大成果；其相关技术指标和电池效率（25.53%）均位于国内领先，国际前列水平，具备量产应用的可行性。在产业化推进方面，该项目开发出管式PECVE装备及技术，解决了常规PECVD非晶硅易脱膜、工艺粉尘大、大面积镀膜难均匀、特气消耗大等问题，实现非晶硅工艺和器件性能超过欧洲同类产品；通过技术与装备创新，在国际上率先报道基于臭氧气或等离子体原位氧化的、可在同一炉管内实现氧化硅与掺杂非晶硅的“二合一”集成生产的技术，获24.4%的平均效率，对管式PECVD装备的应用推广产生重大促进作用。
总而言之，该项目在基础研究方面，揭示了材料-工艺-性能之间的内在科学关系，为产业界的工艺路线选择和工艺开发提供基础支撑；在产业技术研究方面，开发具有独立自主知识产权的、具有重大应用前景的管式PECVD装备及配套技术，推动了TOPCon产业技术的发展。因此，我单位强烈推荐该项目参加宁波市科技进步奖评选！
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